République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministére de I'Enseignement Supérieur et de 1a Recherche Scientifique

université de chlef
Faculté de technologie

Département d'electrotechnique

Fpnl) Akl iaall 4y 3l 5l 4y ) senll
bl Gl 5 Il el 515 5

el 4;.41;

55 ¢S anid

Année Académique:

Filiére:
Spécialité:
Niveau:

Ingénieur 1eére Année

2025/2026

Electrotechnique

Domaine:

Arrété d’habilitation de 1’offre de formation:

Sciences et Technologies

N° du

PV de délibération global

. i S1 S2 11 S3 S4 12 S5 S6 13 S7 S8 14 S9 S10 I5 o )

N°| Matricule | Nom et prénom Décision du jury

MI|Cl | M2{C2| M| C [M3|C3|M4|C4|[M | C |[M5|C5|M6|C6| M | C |M7|C7|M8|CS8 M9 | C9 |M10({MI0| M | C

1 2424320165 ABBAD Ali 9.64 17 {10.35] 30 10.0 60 Admis(e) (session ratirapage)

2 12525320218 ABD RELAM Ishak | 2.08 [ 00 | 0.0 | 00 | 1.04 | 00 Ajourné(e)

312525320174 ADDAR Youcef 744 04 [7.24| 06 | 734 10 Ajoumné(e)

4 12525320169 ADILA Bilal 2.55( 00 | 0.0 [ 00 | 128 | 00 Ajourné(c)

5 12525320439 AISSAOUI Amine 0.0 | 00 | 00| 00| 00| 00 Ajoumné(e)

6 12525320718 ALIFEDILA Ahmed 00| 00 | 00] 00| 00| 00 Ajourné(e)

7 12424320362 ALI SEGHIR Khelifa 9.61 | 18 [10.39| 30 | 10.0 [ 60 Admis(e) (session rattrapage)

8 (2424320723 AMROUNE Meryem 876 11 |14.08| 30 [11.42| 60 Admis(e) (session normale)

9 | 2525320509 | ARATBIAMohammed o 1l 50 11199 30 [11.09] 60 Admis(e) sesion rormle)

10 | 2525320652 AROUDIJ Meryem 1.91( 00 |0.64| 00 | 1.28 | 00 Ajourné(c)

11 | 2525320508 BAHRI Chourouk 949 | 15 |[11.76] 30 |10.63| 60 Admis(e) (session normale)

12 | 2424320314 BARDAD Abderrazak 947 04 |11.67| 30 [10.57| 60 Admis(e) (session normale)

BECHIRI Sami .

13 (2525320323 abdelouareth 08 00 [ 00| 00 [ 04 | 00 Ajourné(e)

14 | 2525320174 BEDJAOUI Yassine 7221 02 [11.48] 30 [935]| 32 Ajourné(e)

15 12424320723 BEDROUNI Ilyas 10.92] 30 [10.29] 30 |10.61| 60 Admis(e) (session rattrapage)

BELALIA Mohamed .

16 (2525320254 tadjeddine 00| 00 | 0.0 00 | 0.0 | 00 Ajourné(e)
Nom,prénom et signature des membre Nombre d'inscrits: 107
Lo 2 e, B, Admis (e) (1/2): 22/16
4 5 6 Admis (¢) dettes: 00

.................................................................................................................................... AJoumés(e); 69
7' ............................................ 8' ............................................ 9' ............................................ EXCIUS: 00
Le: 07-07-2026 Taux de réussite: 35.0%

1/6 Taux d'echec: 64.0%




République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministére de I'Enseignement Supérieur et de 1a Recherche Scientifique
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Faculté de technologie

Département d'electrotechnique
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Année Académique:

Filiére:
Spécialité:

Niveau:

Ingénieur 1eére Année

2025/2026

Electrotechnique

Domaine:

Arrété d’habilitation de 1’offre de formation:

Sciences et Technologies

N° du

PV de délibération global

_ . S1 S2 11 S3 S4 2 S5 S6 I3 S7 S8 14 S9 S10 IS . ,
N°| Matricule | Nom et prénom Décision du jury
M1|[Cl | M2|C2| M| C [M3|C3|M4|C4| M| C |[M5[C5|M6|C6| M | C [M7|C7|M8|C8 M9 | C9 |M10|MI0| M | C
17 12323320149 | BELKHELFA Abdelhamidf 8. 81 | 08 |3.24| 02 | 6.03| 10 Ajourné(e)
18 [ 2525320588 BELLOUNIS Ishak 269 00 | 1.87] 02 | 228 | 02 Ajourné(e)
19 | 2525320219 BELMIL%E;Zn?Ohammed 895 | 16 |11.05| 30 | 100 60 Admis(e) (sesson ratrapage)
20 | 2424300008 | PENAMARXOUCEE 9371 10 | o5 | 06 | 944 16 Ao
BENGHALIA Mohammed Lo
21 | 2424320315 abderahmen 10.0| 30 [10.0| 30 | 100 | 60 Admis(e) (session rattrapage)
22 | 2424320166 BENHAMIDA Hiba [ 568 | 01 [0.72] 00 | 32 | 01 Ajourné(e)
23 12424321397 BENKAHLA Omar 1.041 00 | 0.0 | 00 | 0.52 | 00 Ajourné(e)
24 12424320242 BENOUNA Nassirellah | 6.15( 01 |3.78] 02 | 497 | 03 Ajourné(e)
25 | 2525320253 BENYAiLfaEJEFFAL 448 | 02 [1.94] 02 |321| 04 Ajourné(e)
26 | 2525320219 | PENANAMohamedel |5 351 00 | 0.0 | 00 | 116 00 Ajoumé(o)
27 12525320439 BERDI Chaima 00| 00 | 00] 00| 00| 00 Ajourné(e)
28 12525320275 BLAILI Mohamed 00| 00 | 00] 00 | 00| 00 Ajourné(e)
29 | 2424320723 | BOUABDALLAH Belkisse 10.35| 30 [11.19| 30 [10.77| 60 Admis(e) (session normale)
30 | 2525320439 BOUACHA Tkram 9.55 18 |10.92| 30 (10.24| 60 Admis(e) (session normale)
31 | 2525320769 | BOUALEM SAMET Anfell 8.81 | 11 |11.33| 30 [10.07( 60 Admis(e) (session normale)
32 (2424320428 BOUDIA Abdelkader (10.17| 30 |[11.81 30 [10.99| 60 Admis(e) (session normale)
Nom,prénom et signature des membre Nombre d'inscrits: 107
Lo 2 s B s Admis (e) (1/2): 22/16
4 5 6 Admis (¢) dettes: 00
.................................................................................................................................... Ajournés(e); 69
T e B L Exclus: 00
Le: 07-07-2026 Taux de réussite: 35.0%
2/6 Taux d'echec: 64.0%
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Année Académique:

Filiére:
Spécialité:
Niveau:

Ingénieur 1eére Année

2025/2026

Electrotechnique

Domaine:

Arrété d’habilitation de 1’offre de formation:

Sciences et Technologies

N° du

PV de délibération global

_ . S1 S2 11 S3 S4 12 S5 S6 13 S7 S8 14 S9 S10 15 L ,
N°| Matricule | Nom et prénom Décision du jury
M1|[Cl | M2|C2| M| C [M3|C3|M4|C4| M| C |[M5[C5|M6|C6| M | C [M7|C7|M8|C8 M9 | C9 |Mi10|MI0| M | C
33 | 2424320314 BOUMDOL Israa 993 17 | 102 30 |10.07| 60 Admis(e) (session ratirapage)
34 12525320996 | BOUZIANE Mohammed | 1.16 | 00 00| 00 |0.58 (| 00 Ajourné(e)
BOUZIDI Hamza . .
3512525320169 khayreddine 10.35| 30 |11.16] 30 [10.76( 60 Admis(e) (session normale)
36 2525320741 | CHAACHOUA AR ) 50t 66 ] 0.0 | 00 | 063 | 00 Ajoumé(e)
elkader
37 | 2525320324 | P AHMAfOiﬁ?fhammed 10.49 30 |10.11] 30 | 103 | 60 Admis(s) (sssion ratrapags)
38 (2525320253 DAHOU Sabrina 9.87 | 04 |10.13| 30 | 10.0 | 60 Admis(e) (session ratirapage)
39 | 2424320242 DJAOUTI Aya 925 16 [11.17| 30 |1021| 60 Admis(e) (session rattrapage)
40 | 2424320697 ELATTAFI Mhamed 495| 01 1042 00 [269| 01 Ajourné(e)
41 12525320689 | ELKARMECHEN Rihab [ 979 | 04 [10.21] 30 | 10.0 [ 60 Admis(e) (session rattrapage)
42 | 2424320672 | EL KHALDI Abdeouhab | 3.65| 02 | 0.0 | 00 | 1.83 | 02 Ajourné(©)
43 | 2424320165 ELKORCHI Logmane | 959 18 |11.52 30 |[10.56| 60 Admis(e) (session normale)
44 (2525320218 | EMBAREK Sidahmed | 0.0 | 00 | 0.0 | 00 [ 0.0 [ 00 Ajourné(e)
45 12525320769 ESSALHI Abdelkader | 4.71 | 03 |[2.18| 02 |345| 05 Ajourné(e)
FELLAG ARIOUET .
46 (2525320174 Younes 796 12 | 45| 02 | 623 14 Ajoumné(e)
47 2525320769 FELLOUH Radja 8.88 | 03 |11.83] 30 [10.36 60 Admis(e) (session normale)
48 2525320827 FLITTI Fedwa 8.03] 03 [9.29| 06 | 8.66 | 09 Ajourné(e)
Nom,prénom et signature des membre Nombre d'inscrits: 107
Lo 2 s B s Admis (e) (1/2): 22/16
4 5 6 Admis (¢) dettes: 00
.................................................................................................................................... Ajournés(e); 69
T e B L Exclus: 00
Le: 07-07-2026 Taux de réussite: 35.0%
3/6 Taux d'echec: 64.0%
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Année Académique:

Filiére:
Spécialité:

Niveau:

Ingénieur 1eére Année

2025/2026

Electrotechnique

Domaine:

Arrété d’habilitation de 1’offre de formation:

Sciences et Technologies

N° du

PV de délibération global

_ . S1 S2 11 S3 S4 12 S5 S6 13 S7 S8 14 S9 S10 15 L ,

N°| Matricule | Nom et prénom Décision du jury

M1|[Cl | M2|C2| M| C [M3|C3|M4|C4| M| C |[M5[C5|M6|C6| M | C [M7|C7|M8|C8 M9 | C9 |Mi10|MI0| M | C

49 | 2424320315 FODIL Fatma 8.62| 11 [9.05]| 06 | 884 17 Ajourné(e)

50 [ 2525385137 FOUDI Hicham zakaria | 1.09| 00 | 0.0 [ 00 | 0.55| 00 Ajourné(e)

5112525320689 FOUKA Rahma 11.13| 30 [10.78| 30 |10.96| 60 Admis(e) (session normale)

5212525320218 GUERZIZ Djamel 0.0 00 | 00 00 [ 0.0 | 00 Ajourné(e)

53 (2525320690 | HADDOUCH Nacer eddind 492 | 02 | 0.0 | 00 | 2.46 | 02 Ajourné(e)

HADJ ATTOU Djelloul .

5412525320169 abdelmoumen 7441 04 |1.95]| 00 | 47 | 04 Ajourné(e)

5512525320394 HAMADI Hamza 1.62| 00 | 0.0 | 00 |0.81 | 00 Ajourné(e)

56 |2525320996 HAMIMED Abderrahim | 872 | 04 |[11.42 30 [10.07| 60 Admis(e) (session normale)

HENNI CHEBRA .
57 | 2525320164 Mohamed rafik 042 00 | 0.0 | 00 |021| 00 Ajoumé(e)
58 12525320172 | HOCINE Mohammed amin| 10.64| 30 [12.26] 30 |11.45| 60 Admis(e) (session normale)
59 2525320770 ITIM Ouahiba 8.07 | 03 |13.24| 30 |10.66| 60 Admis(e) (session normale)
60 | 2525320172 KADDOIYJ;ISmehammed 93 | 18 [10.89] 30 | 10.1| 60 Admise) (esion arapage)
61 | 2525320689 KORICHI Abderrahim | 426 [ 01 0.0 | 00 |2.13] 01 Ajourné(e)
KOUADRI AICHOUCHE ]

62 | 2525320827 Mohammed 589 03 | 00| 00 [295| 03 Ajourné(e)
KOUADRI )

63 | 2424320164 | BOUDIELTHIA Abdallah| 803 | 08 |845| 11 | 824 19 Ajoumé(e)
KOUADRI ]

64 (2424320499 | BOUDIELTHIA Tarig | 339 ] 00 | 0.0 | 00 L7 | 00 Ajoumné(e)
Nom,prénom et signature des membre Nombre d'inscrits: 107
Lo 2 s B s Admis (e) (1/2): 22/16
4 5 6 Admis (¢) dettes: 00

.................................................................................................................................... Ajournés(e); 69
T B O Exclus: 00
Le: 07-07-2026 Taux de réussite: 35.0%

4/6 Taux d'echec: 64.0%
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Année Académique:

Filiére:
Spécialité:

Niveau:

Ingénieur 1eére Année

2025/2026

Electrotechnique

Domaine:

Arrété d’habilitation de 1’offre de formation:

Sciences et Technologies

N° du

PV de délibération global

) , S1 S2 11 S3 S4 12 S5 S6 3 S7 S8 14 S9 S10 I5 o )
N°| Matricule | Nom et prénom Décision du jury
M1|[Cl | M2|C2| M| C [M3|C3|M4|C4| M| C |[M5[C5|M6|C6| M | C [M7|C7|M8|C8 M9 | C9 |Mi10|MI0| M | C
65 | 2424320164 KOUBA Abdelmouhsin | 495| 02 | 027 00 | 2.61 | 02 Ajourné(e)
66 | 2424320807 KOUDIL Omayma 9.57| 15 |10.94| 30 [10.26 60 Admis(e) (session normale)
KREIFEUR Hassen i
67 | 2525320369 nestallah 7.83 | 11 [824| 06 |8.04 | 17 Ajoumé(e)
68 [ 2525320849 KRIM Safia 9.08| 16 [10.92| 30 | 10.0 [ 60 Admis(e) (session rattrapage)
69 | 2525320770 | FARAB Azﬁi’:NE Norell o 03| 10 | 927 06 | 915 16 Aoumé(@)
70 | 2525320323 | MAAMMEURI Dounia | 9.19 | 09 |11.48| 30 [10.34| 60 Admis(e) (session ratirapage)
MAHIEDDINE .
71 12525320172 Mohammed 7.01| 04 |445] 02 |573 | 06 Ajourné(e)
72 2525320440 | MAMMER TAYEB Wafia| 968 | 18 110.32| 30 | 10.0 [ 60 Admis(e) (session rattrapage)
MAROUF ARBIA .
73 | 2525320253 Abderrahmen 588 04 [1.09] 00 |349 | 04 Ajoumé(e)
74 12525320619 MATOUK Salah 00| 00| 00] 00| 00| 00 Ajoumné(e)
75 | 2525320690 | P JAHFVZ il:f"hammed 751] 03 | 0.0 | 00 |376| 03 Aourné(@)
76 | 2424320166 | MEKHELDI Mohamed ali| 348 | 02 | 4.51| 04 | 40 | 06 Ajourné(e)
77 | 2424320723 MESSABIH Ishaq 10.57] 30 | 10.0| 30 |10.29( 60 Admis(e) (session normale)
78 | 2424320163 MESSAOUD Saada 12.01] 30 1947 06 |10.74( 60 Admis(e) (session normale)
79 12424320163 | MOKHTAR Abdelillah [10.19| 30 [9.81| 06 | 10.0 | 60 Admis(e) (session rattrapage)
80 | 2525320916 NEFKI Takiyeddine 00| 00 |00] 00| 00| 00 Ajourné(e)
Nom,prénom et signature des membre Nombre d'inscrits: 107
Lo 2 s B s Admis (e) (1/2): 22/16
4 5 6 Admis (¢) dettes: 00
.................................................................................................................................... AJoumés(e); 69
T B O Exclus: 00
Le: 07-07-2026 Taux de réussite: 35.0%
5/6 Taux d'echec: 64.0%
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Année Académique:

Filiére:
Spécialité:

Niveau:

Ingénieur 1eére Année

2025/2026

Electrotechnique

Domaine:

Arrété d’habilitation de 1’offre de formation:

Sciences et Technologies

N° du

PV de délibération global

_ . S1 S2 11 S3 S4 12 S5 S6 13 S7 S8 14 S9 S10 15 L ,
N°| Matricule | Nom et prénom Décision du jury
M1|[Cl | M2|C2| M| C [M3|C3|M4|C4| M| C |[M5[C5|M6|C6| M | C [M7|C7|M8|C8 M9 | C9 |M10({MI0| M | C
81 |2424320314 NOURA Riadh 857 11 [0.17| 00 | 437 | 11 Ajourns(e)
82 12525320996 OUMER Alla eddine 9.78 18 |11.27| 30 [10.53| 60 Admis(e) (session normale)
83 12525320508 | RAHMOUNI Abdessalam| 752 09 | 0.0 | 00 [ 3.76 | 09 Ajouné(e)
84 12424320162 SAADI Bahaeddine 00| 00|00/ 00| 00]| 00 Ajourné(e)
85 2525320253 SADOUKI Abdelkader |7.84 | 11 [10.55( 30 | 9.2 | 41 Ajourné(e)
86 | 2425321308 SALEM Abdelfettah 00| 00 |00/ 00| 00] 00 Ajourné(e)
87 (2525320253 TABACHE Hamza 7.54| 04 | 874 04 | 8.14| 08 Ajourné(e)
88 | 2424320164 TALEB Abdelheq 10.34| 30 [10.84| 30 |10.59| 60 Admis(e) (session rattrapage)
89 [ 2525320550 TOUTACHE Ikram 5711 03 [9.55] 16 | 7.63 | 19 Ajouné(e)
90 (2525320253 YACHI Ishaq 6.86| 03 | 70 | 09 [6.93 | 12 Ajourné(e)
91 2325321240 YAHIA Menouer rayane | 1.1 00 | 00 00 | 0.55( 00 Ajourné(e)
92 12424320162 ZAl Essafa 10.42] 30 [12.02| 30 |11.22| 60 Admis(e) (session normale)
93 | 2525320440 ZEBIDA Nour el houda 1932 | 18 |12.0| 30 [10.66| 60 Admis(e) (session normale)
94 12425321235 ZEDEK Ahmed nazim 9.09( 06 |11.19] 30 [10.14| 60 Admis(e) (session normale)
95 | 2525320741 ZEGAOUA Oussama | 6.06 | 04 |7.12] 08 | 6.59 | 12 Ajourné(e)
Nom,prénom et signature des membre Nombre d'inscrits: 107
Lo N B Admis (e) (1/2): 22/16
4 5 6 Admis (¢) dettes: 00
.................................................................................................................................... Ajournés(e): 69
T B O Exclus: 00
Le: 07-07-2026 Taux de réussite: 35.0%
6/6 Taux d'echec: 64.0%




